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(54) Purtator pentru imprimarea imaginilor optice si a informatiei

tsohogeafivat:

1

Inventia se referd la domeniul imprimarii
informatiei optice, inclusiv si holografice, poate fi
utilizatd in holografie, cinematografie, micro- si
optoelectronicd, in tehnica de calcul.

Esenta inventiei constd in aceea ca in purtitorul
care contine un substrat dielectric pe care sunt
amplasati consecutiv primul electrod, substratul
fotoinjector, substratul de imprimare din semicon-
ductor calcogenic vitros si al doilea electrod,
substratul fotoinjector este confectionat din germa-
niu monocristalin cu conductibilitatea de tip n, iar
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2
raportul dintre conductibilitatea substratului de
imprimare o la iluminare si conductibilitatea sub-
stratului fotoinjector la intuneric oo este 0,001<
orlop 0,05, grosimea substratului de imprimare L
fiind datd in limitele 2107< L<8107 m.
Rezultatul tehnic constd in majorarea foto-

a informatiei imprimate pe purtator.
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(57) Revendicare:

Purtator pentru imprimarea imaginilor optice si a informatiei holografice care contine un
substrat dielectric pe care sunt amplasati consecutiv primul electrod, substratul fotoinjector,
substratul de imprimare din semiconductor calcogenic vitros si al doilea electrod, caracterizat prin
aceea ca substratul fotoinjector este confectionat din germaniu monocristalin cu conductibilitate de
tip n, iar conductibilitatea substratului de imprimare o, la iluminare si conductibilitatea substratului
fotoinjector la intuneric oo se supun raportului 0,001< o/oo <0,05, grosimea substratului de
imprimare L fiind aleasa in limitele 2-107< L<8107 m.
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Revendicarea se bazeazd in intregime pe descrierea inventiei la certificatul de autor, SU
1716567 Al.
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